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das Crucial Logo und The memory and storage experts sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von Micron Technology, Inc. Alle anderen 
Markenzeichen und Dienstleistungszeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechtsinhaber. Produkte und Spezifikationen können ohne Vorankündigung 
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HINWEIS: Diese Infografik enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die DDR5-Produktion. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich 
von den zukunftsorientierten Aussagen abweichen. Bitte prüfen Sie von Zeit zu Zeit die zusammengefassten Dokumente von Micron bei der 
US-Börsenaufsichtsbehörde, insbesondere die aktuellen Versionen der Formulare 10-K und 10-Q von Micron. Diese Dokumente enthalten wichtige Faktoren, 
die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse für Micron auf konsolidierter Basis erheblich von unseren zukunftsorientierten Aussagen 
abweichen können (siehe „Bestimmte Faktoren“). Wir sind zwar überzeugt, dass die in den zukunftsorientierten Aussagen geäußerten Erwartungen 
realistisch sind, können aber zukünftige Ergebnisse, Produktionsniveaus, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren.
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Der technologische Fortschritt
in Zahlen,

beginnend mit DDR2

DDR5 von Crucial
bietet die Leistung der nächsten Generation 
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